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Telefunken Transistor BF185

Datasheet

BF 185

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir Vor- und Mischstufen

bis in den UKW-Bereich.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for input- and m
up to VHF range.
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AnschluB =S+ ist mit dem Gehduse verbunden
Terminal § |a connected to case

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego
Kollektorstrom Ic
Basisstrom g
Gesamtveriustleistung
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Warmewiderstand - Thermal resistance Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung RihJa 800 “C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tympy = 25°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Ic = 10 pA Usriceo 30 v
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic = 2mA Uericeo? 20 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ig = 10 pA UiBRIEBO 5 v
Basis-Emitterspannung

Upg = 10V, I = 1mA UBE 0Bs 089 074 Y

Ugg = 2V.ig = 20mA Uggl i W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Ucg = 10V, lg = 1 mA heg 36 67 125

Dynamische KenngrBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tympn = 25°C
Transitfrequenz
Upg = 10V, g = 1mA, | = 100 MHz It 200 MHz
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Min. Typ. Max.
Rickwirkungskapazitat

Ugg = 10V, lg = 1mA, f = 107MHz  Cye
RauschmaB
Ugg = 10V, I = 1mA, Rg = 2000,

f=200kHz F
Ucg = 10V, Ig = 1mA, Rg = 50Q,
f=1MHz F
Ugg = 10V, I = 1mA Rg = 1000,
f = 100 MHz F

Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur tympy = 25°C

Emitterschaltung
Ugg = 10V, I = 1mA, f = 0,45MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz Qia
Cie
KurzschluB-Rickwirtssteilheit [ Yre |
. _mre
KurzschluB-Vorwértssteilheit | Yfe |
Pie

KurzschluB-Ausgangsadmittanz doe
Coe

Emitterschaltung
Upg = 10V, 1g = 1 mA, f = 10,7 MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz Sie
Cie
KurzschluB-Rickwértssteilheit Yre |
~%ra
KurzschluB-Vorwartssteilheit ¥ie |
~%e

KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9oe
Coe

065 09 pF

2 dB
3.5 dB
4 de
0.5 mS
27 pF
18 WS
g_Dﬂ
35 mS
~0°
25 T
15 pF
0.55 mS
27 pF
44 pS
QDD
35 mS
5'ﬁ
45 uS
1.5 pF
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Min. Typ. Max.
Emitterschaltung
Ucg = 10V,Ig = 1mA, f = 35MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Qg 11 mS
Cia 22 pF
KurzschluB-Rickwértssteilheit Yra | 140 pS
“Pre 20°
KurzschluB-Vorwartssteilheit Yia 34 mS
~%fe 16°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz Joe 5 1]
cne 15 pF
Emitterschaltung
Ucg = 10V, Ig = 1mA, f = 100 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz ia B mS
Cia 21 pF
KurzschluB-Rickwartssteilheit Yre | 380 T
~%re 95°
KurzschluB-Vorwartssteilheit Yie | 33 mS
% 30°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9ge 12 15
Coe 15 pF
Basisschaltung
Upg = 10V, Ig = 1mA, f = 100 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oib 33 mS
=bijp 325 mS
KurzschluB-Rickwirtssteilheit Yrb | 220 pS
-%p 87°
KurzschluB-Vorwartssteilheit ¥ib 33 mS
Prp 150%
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9ab 12 HS
Cob 15 pF
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